Polovodicova dioda

- polovodicova soucastka s jednim PN prechodem
- v krystalu Si (Ge) je jedna ¢ast typu P a druha Cast typu N
- rozhrani mezi ¢asti P a N se nazyva PN prechod

— ¢ast P — anoda (kladné diry)

— cast N — katoda (zaporné elektrony)

- schematicka znacka diody
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zapojeni polovodicové diody
a) propustny smér

- zapojeni od P k N - proud protéka
- volné elektrony se pohybuji k + (pfes PN piechod)
- diry se pohybuji k — (pfes PN ptechod)
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Propustny smér



b)zavérny smér

- zapojeni od N k P — proud neprotéka

- volné elektrony se pohybuji k +

- diry se pohybuji k —

- ptes PN prfechod neprochazeji zadné Castice
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Vvuziti polovodicové diodv:

- usmérnovani stfidavého proudu (zména sttidaveho proudu na
stejnosmerny)

a) jednocestné usmérnéni

- dioda propousti proud pouze jednim smérem
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b) dvojcestné usmérnéni

— Grétzovo zapojeni (mustkove)
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